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Exercice 1 (8 points : 1 +3+3+1)

1. Expression de 8 quand t — co.

lim P (1 - exp[_kdes(l + KP)t]) =

ool + 1+KP
adas k es
2. @8 =+ P( — exp[—kges(1 + KP)t]) = _1+kdd//7(d_ (1 — exp[—kges(1 + kggs/kaes)t])
1+kdes/kads (1 B exp[( kdes ads)t]); kdleisrz’loo 6 = 0

Donc quand kg4,.; = 0, le taux de recouvrement 6 s’annule.

b). Cela signifie que le phénoméne de désorption de surface est beaucoup plus important que le phénoméne
d’adsorption : la couche atomique a la surface ne peut pas se former parce que les atomes n’arrivent pas a

s’adsorber.

3. a).0= (1 — exp[(—kges — kgas)t]) = lim 6 =1.

1+kdes/kads adg—>00

b). C’est I’effet inverse qui se produit maintenant : le phénomeéne d’adsorption a la surface devient beaucoup
plus important que le phénomene de désorption. : la couche atomique a la surface se forme alors rapidement ; tous

les sites d’adsorption sont occupés, ce qui se traduit par 6 = 1.

4. Le produit KP étant sans unité, K a donc la dimension de I’inverse d’une pression et peut s’exprimer en

(Pascals)™.
Exercice 2 (12 points : 3 +4+3+2)
1. Au milieu du substrat (x = 0); dans ce cas 0= ¢g=0°etr = H: M{(0) = =pcuX1Xdy;dg= ﬁ.
Cu

2. Au bord du substrat (x = D/2); r = \/HZ + DTZ et cosf = cos¢p =

' = Me HE  _ _ MeH? . __ MH?
Ms(D/2) = w(HZ+D?/2) (HZ+D7/a)  m(HZ+pZ/a  Pou Ixdy: dy = mpcu(H2+D?/4)%
MgH?
3 Mi(D/2) _ m(H2+D2/4)° H* 1
toMi0) T Me  (H?+D2/4)2 2
(1)

M{(D/2) _ dy _
4. Mi(0) ~ do R
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